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磁化电流

介质磁化后，介质的表面或内部会出现宏观的电流分布，

称为磁化电流。
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这种连环套的关系太复杂，
怎么求解？

磁场强度、磁介质中的安培环路定理

有磁介质存在时的静磁场
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一、有磁介质时稳恒磁场的安培环路定理的表达式
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介质存在时,场源有两部分
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：磁化电流，激发

：传导电流，激发

按照相同规律激发磁场

传导电流和磁化电流
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一、有磁介质时稳恒磁场的安培环路定理的表达式
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按照相同规律激发磁场

传导电流和磁化电流



∑∫ =⋅ inL
IldH 0




∑∫ =⋅ 'IldM
L




)1()(ld '
00 




inin
L

IIB +=⋅ ∑∫ µ

∑∫ =⋅− inL
IldMB

0
0

)(






µ

MBH






−=
0µ

令： 称为磁场强度

得到：有磁介质时稳恒磁场的安培环路定理的表达式



磁场强度的环流

等于这个闭合回路所包围的“传导电流”的代数和。

磁场强度的环流

只与闭合回路内所包围的“传导电流”有关，

与磁化电流无关
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磁场强度

不仅与传导电流有关， 还与磁化电流有关
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二. 磁场强度 H
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三、有磁介质存在时的静磁场的求解?

当磁化电流和磁介质的分布具有对称性时

利用磁介质的安培环路定理可以使计算简化
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一无限长载流直导线，其外包围一层磁介质，

相对磁导率 1>rµ
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： 磁介质中的磁感应强度和磁化强度
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一无限长载流直导线，其外包围一层磁介质，

相对磁导率 1>rµ

(2) 介质内外界面上的磁化电流密度
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由磁化强度与磁化电流密度的关系
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